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【57】申請專利範圍
1.　一種積體電路，包含：
設置於一單一半導體基板上的複數個半導體裸晶片，其中該些半導體裸晶片中的每一者

包含複數個操作模組，及

分別耦接至該些操作模組的複數個電源開關；

一電源網路，其相對於該些半導體裸晶片設置且用以提供一電源電壓至該些半導體裸晶

片中的每一者；及

一電源控制電路，其設置於該半導體基板上；

其中該電源控制電路用以進行以下操作：

接收一第一信號，該第一信號指示該些半導體裸晶片中之至少一者的一或多個操作模組

已損壞；且

基於該第一信號而發送一第二信號至分別耦接至該些操作模組中的一者或多者的該些對

應電源開關，以便使該電源電壓斷開連接而不提供至該些操作模組中的一者或多者。

2.　如請求項 1所述之積體電路，其中該些操作模組中的每一者包括以下各者中的一者：一
自然語言處理模組、一電腦視覺模組、一語音辨識模組、一推薦系統模組、一預測性分

析模組、一自主導航模組、一異常偵測模組、一情緒偵測模組、一生成性模型模組、一

知識圖形模組、一光學字符辨識模組、一資料清洗模組、一動態定價模組、一姿態估計

模組，或一時間系列分析模組。

3.　如請求項 1所述之積體電路，其中該第一信號包括一第一數目(N1)個第一資料位元，且
該第二信號包括一第二數目(N2)個第二資料位元。

4.　如請求項 3所述之積體電路，其中 N2等於 。

5.　如請求項 3所述之積體電路，其中該電源控制電路包含：
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複數個第一反相器，該些第一反相器中的每一者用以邏輯反相該些第一資料位元的一對

應一者以提供一第一數目個第三資料位元；

複數個 NAND閘，該些 NAND閘中的每一者用以輸入對應對的該第一數目個第三資料
位元以提供一第二數目個第四資料位元；及

複數個第二反相器，該些第二反相器中的每一者用以邏輯反相該第二數目個第四資料位

元的一對應一者以提供該些第二資料位元中的一對應一者。

6.　如請求項 1所述之積體電路，其中該些電源開關中的每一者包括：
一第一反相器，其用以接收該第二信號的一第一資料位元且邏輯反相該第一資料位元以

提供一第二資料位元；

一第二反相器，其用以接收該第二資料位元且邏輯反相該第二資料位元以提供一第三資

料位元；

及一 p型電晶體，該 p型電晶體具有耦接至該電源網路的一源極端、用以接收該第三資
料位元的一閘極端及耦接至該對應操作模組的一汲極端。

7.　如請求項 1所述之積體電路，其中該些電源開關中的每一者包括：
一第一反相器，其用以接收該第二信號的一第一資料位元且邏輯反相該第一資料位元以

提供一第二資料位元；

一第二反相器，其用以接收該第二資料位元且邏輯反相該第二資料位元以提供一第三資

料位元；

一第一 p型電晶體，該第一 p型電晶體具有耦接至該電源網路的一源極端、用以接收該
第三資料位元的一閘極端及一汲極端；及

一第二 p型電晶體，該第二 p型電晶體具有耦接至該第一 p型電晶體之該汲極端的一源
極端、用以接收該電源電壓之一半的一閘極端及耦接至該對應操作模組的一汲極端。

8.　如請求項 1所述之積體電路，其中該些電源開關中的每一者包括：
一第一反相器，其用以接收該第二信號的一第一資料位元且邏輯反相該第一資料位元以

提供一第二資料位元；

一第二反相器，其用以接收該第二資料位元且邏輯反相該第二資料位元以提供一第三資

料位元；

一第三反相器，其用以接收該第三資料位元且邏輯反相該第三資料位元以提供一第四資

料位元；

一第四反相器，其用以接收該第四資料位元且邏輯反相該第四資料位元以提供一第五資

料位元；

一第一 p型電晶體，該第一 p型電晶體具有耦接至該電源網路的一源極端、用以接收該
第五資料位元的一閘極端及耦接至該對應操作模組的一汲極端；及

一第二 p型電晶體，該第二 p型電晶體具有耦接至該電源網路的一源極端、用以接收該
第三資料位元的一閘極端及耦接至該對應操作模組的一汲極端。

9.　一種積體電路，包含：
配置於一單一半導體基板上的複數個半導體裸晶片，該些半導體裸晶片中的每一者包含

複數個操作模組，及分別耦接至該些操作模組的複數個電源開關；

其中該些電源開關中的至少一者用以基於指示該對應操作模組已損壞的一第一信號而使

經由一電源網路攜載的一電壓自該對應操作模組選擇性解耦。

10.   一種用於測試一積體電路的方法，包含以下步驟：
向一半導體基板提供設置於該半導體基板上面的複數個半導體裸晶片，其中該些半導體

裸晶片中的每一者包含複數個操作模組，及分別耦接至該些操作模組的複數個電源開

關；

將一電源電壓遞送至該些半導體裸晶片中每一者的該些操作模組中的每一者；

(2)
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識別該些操作模組中已未能滿足至少一個要求的一或多者；

接收指示該些損壞之操作模組中的一者或多者的一第一信號；及

發送一第二信號至分別耦接至該些操作模組中的一者或多者的該些對應電源開關，以便

使該電源電壓斷開連接而不提供至該些操作模組中的一者或多者。

圖式簡單說明

本揭露一實施例之態樣在與隨附圖式一起研讀時自以下詳細描述內容來最佳地理解。請

注意，根據行業標準慣例，各種特徵未按比例繪製。實際上，各種特徵之尺寸可為了論述清

楚經任意地增大或減小。

第 1圖圖示根據一些實施例的積體電路之實例示意圖。
第 2圖圖示根據一些實施例的第 1圖之積體電路之電源控制電路之實例示意圖。
第 3圖圖示根據一些實例的積體電路之實例示意圖及在操作積體電路時各種信號的實例波形。
第 4圖圖示根據一些實施例的第 1圖之積體電路之電源開關的實例示意圖。
第 5圖圖示根據一些實施例的第 1圖之積體電路之電源開關的實例示意圖。
第 6圖圖示根據一些實施例的第 1圖之積體電路之電源開關的實例示意圖。
第 7圖圖示根據一些實施例的第 6圖之電源開關之位準移位器的實例示意圖。
第 8圖圖示根據一些實施例的第 1圖之積體電路之電源開關的實例示意圖。
第 9圖圖示根據一些實施例的各種信號在操作第 8圖之電源開關同時的實例波形。
第 10圖圖示根據一些實施例的用於測試積體電路之實例流程圖。

(3)
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